SEDMA LABORATORIJSKA VIEZBA

Strujni prenosnik

Za kolo prikazano na slici 1 izvrsSiti:

e DC analizu. Opseg napona V;,je 0 V<V, <3V, sa korakom A}, =10 mV.

Parametri MOSFET-a Ap=A—{3*W*L,,} 1 Pp=Ps={W+2*3*L,;,}, pri ¢emu je L,; minimalna dimenzija u
odgovarajucoj tehnologiji i iznosi L,,;=0.35 um. Napon napajanja kola je Vpp=3 V. Dimenzije MOSFET-ova

date su u tabeli 1.
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Slika 1 - Strujni prenosnik
Tabela 1 - Dimenzije MOSFET-ova
MOSFET | L [um] | W [um] MOSFET | L [um] | W [um]
M, 0.35 70 M, 0.7 50
M, 0.35 70 Mo 0.7 420
M, 0.7 100 My, 0.7 420
M, 0.7 100 M, 0.7 420
M; 0.7 14 Mi; 0.7 420
Mg 0.7 140 My 0.7 100
M; 0.7 140 Mis 0.7 100
Mg 0.7 50




